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Opis przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy:

Politechnika £.0dzka Wydziat Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowane;j
93-005 Lo6dz, ul. Wolczanska 215

NIP: 727-002-18-95

Ozn. sprawy: W7/N/08/2025

Dostawa podtozy GaAs

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia dla postgpowania nr W7/N/08/2025 pn. Dostawa
podtozy GaAs: VGF GaAs Single Crystal Wafer; Prime, Epi-Ready; Semi-Insulating,
Undoped; Diameter: 4”; Orientation: (100)+0.5°; Primary Flat EJ (0-1-1)+0.5; Secondary Flat:
EJ (0-11), Etch Pit Density (EPD) </= 5000, jednostronnie polerowany, ilo$¢ sztuk - 25



